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MOS devlant un facteur économique important, et qul est utilisée pour la polarisation directe eten le dé-
'on préfére utiliser des transistors bipolaires, moins chargeant & des instants appropriés, d’appliquer au
colteux. Mais le probldme mentionné plus haut prend transistor la polarisation inverse requise pour sa pro-
alors toute son importance: il est dans ce cas néces- tection pendant tous les intervalles de temps au cours
saire d'assurer une polarisation négative de la base . desquels sa tension collecteur-émetteur devient né-
du transistor, afin d’évacuer les charges, constituées 50  gative.
de porteurs cette fois-ci minoritaires, qui tendent & Des aspects préférés du dispositif de interrupteur
s'accumuler dans la jonction base-collecteur (JP-A- de puissance de l'invention sont les suivants :
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comprennent en outre respectivement des se- En nce tout d'abord & la figure 1, un circuit

conde et troisidme diodes montées entre la pre- convertisseur statique de fréquence, notamment
miére diode etles premidres bornes des premier 45  pour la commande de vitesse de moteurs asynchro-
et second condensateurs. nes, est relié & un réseau de tension alternative mo-
. dans le cas oli {'étage de puissance est un éta- nophasé ou polyphasé, dans le présent exemple
ge de vole haute d’'un onduleur monté en série triphasé.
avec un étage de puissance de voie basse entre Le convertisseur est du type & onde de tension et
un conducteur de voie haute et un conducteurde 50 comporte un circult redresseur triphasé 10 et un on-
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sur le conducteur de vole basse et les premier et un pont redresseur P comportant six diodes connec-
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t 0 Fi gur e 3outrisque de court-circuit des conducteurs de & son niveau bas, le Darlington Ty2-Ty3a €8t encore
voie haute et de vole basse 31 et 32; passant, comme on I’a indiqué plus haut. il est ainsi
- pendant le temps t3 qui suit, Tg est conducteur créé un circuit en boucle constitué par la borne post-
tandis que T, reste bloqué; et 46  tive de Cyo7, Tyy4, lo trajet dmetteur-base de Ty, Dyay,
~ pendant un second intervalle de temps de sé- Ryas. T1y3, ot I3 borne négative de Cq; ce circuit est
curité t,, jouant le méme réle que t;, T et Tg sont établi aussi longtemps que Ty4a ot Ty, sont conduc-
bloqués. teurs. On applique ainsi pendant toute la durée de I'in-
St 'on se place pendant lintervalle t,, ty étant tervalle t, une polarisation base-émetteur négative au

conducteur, le point milieu M entre T; et Tg et lo
conducteur 33 sont au 0 volt. Par allleurs, le signal
CB; étant au niveau bas, le photo-transistor de PH;
est bloqué. 1 en résulte que la base de Ty, est pola-
tisée positivement via Ry, 6t lo Darlington Tyy2Tqs
est donc passant.

La différence de potentiel entre les lignes 34 et 33
stant a cet instant positive, et pratiquement égale &
Vp, le condensateur de polarisation positive Cyos st

transistor T;, la tension de polarisation étant issue du
condensateur chargé Cqq;. La diode Dy, est polari-
sée en inverge pendant t.

En résumé, le condensateur Cyo7 8@ charge pen-
dantlintervalle t;, par la tenslon positive Vp-Vm puis,
par des moyens de commutation appropriés consti-
tués notamment par T3 6t Ty, le condensateur Cyqg7
se décharge avec son électrode négative reliée & la
base st son électrode positive reliée & l'émetteur de



7 The circuit described is the circuit C5 associated with high rail power
transistor T5 of the inverter. A positive DC voltage Vp, e.g. about 15
volts, is applied to ®Bhis circuit. ER0S70896BAge i s appli eddbetween a power
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WI t h opvisstiat eivedis bascdi biamgie DaflingtoeT g TaH N UCt éauipd Ye dispbeitifs dacamairda dalapraseots i
a r dgvient  noynéagGeonductetreCepht deunfcorsédVOS t rntinnsh ext ndcédsire delahargerdessiosdeosa-
T11 C orquengeamajéyres.|Bunetpael i peud e d&Shaxnd 4 ogteursde polsrisativnippsitive oh sdgelivat Cest est
.MOS- bl p(gpraqf trap!mé' n3 §t°agé" bien que la polarisation avantageusement effectué en commengant par ren-

positive de Ty5 s'effondre. D'autre part, le circuit de
polarisation négative créé pendant l'intervatle t,, est
établi et sollicite & nouveau T;.

Dans ce cas, il est vral qu'en principe le courant
de récupération va circuler dans Dg ot qu'aucun cou-
rant n'est susceptible de circuler dans la diode Ds.
Cette nouvelle polarisation inverse apparait donc
superfiue. Mais elle n'est pas génante et cette solu-
tion présente I'avantage de ne pas compliquer le cir~
cuit par des moyens de commutation additionnels. i
est bien entendu que 'homme de 'art pourra conce-
voir de tels moyens de commutation additionnels pour
éviter cette polarisation.

Lorsque le cycle se renouvelle, Cq; 6t Cyqs 80 re-
chargent & nouveau pour pouvoir appliquer & T les
polarisations requises lors des intervalles ultérieurs
b 3 ot ty. '

dre conducteurs tous les transistors de voie basse, ce
qui correspond dans chacune des phases & linterval-
le de temps t, correspondant & ia recharge de ces
condensateurs.

La présente invention s’applique non seulement
a la commande d'étages de puissance MOS-bipolai-
re, mais également & des transistors bipolaires & grille
isolée (IGBT), ou & des transistors bipolaires, seuls ou
montés en Darlington. Dans ce cas, il est nécessaire
de reconstituer d’'un maniére ou d’'une autre ia fonc-
tion “dispositif & seull" offerte par le MOS d’entrée
Ty1s- Une possibilité consiste & attaquer la base d'un
tel transistor bipolaire, ou du premier transistor de la
paire, avec une ou plusieurs diodes en sérle.

Bien que le dispositif selon invention soit utilisé
trds avantageusement pour la commande de transis-
tors référencés & un potentiel flottant, il est bien en-



More precisely, the source of T115 is connected to the base of T5 via
connection point B5, and is connected to the gate of T115 via a di ode D127.
The emitter of T5 is é¢bnnected 20 EpoBrosIs8ierence |ine 8 via connection
point E5 and to the anode of the associated regeneration diode D5. This
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t hreshol d vodohdegissteund I'ailid d'GnediitcddbBagion S nevert hel ess applied to the gate 35
G Qf T115, bashtinué @lp) bhiehorsabd premieisdntdress t h&n Dishasiti deloe kiveventlication 3, caractérisé en

valles de temps et décharger le premier 40 ce que les premier et troisidme interrupteurs sont
condensateur dans une entrée de commande constitués par un méme interrupteur & transistors
(T115-G) dudit étage, et (Ty12. Ty13) dont une entrée de commande est
—~les seconds moyens de polarisation contrdlée par un signal de commande (CBg), dont
comprennent un second condensateur (Cyo7) te collecteur estrefié d’'une part & la premidre bor-
et un second circuit de commutation (D49, 45 ne du premier condensateur (Cyog) par une résis-
D23, T44a, T114) pour sélectivement charger le tance (Rqy) ot d'autre part & Fenirée de
second condensateur a I'aide de Ia source de commande (T,15-G) de I'étage de puissance et
tension en dehors des seconds intervalles de dont'émetteur estrelié ala seconde borne du se-
temps et décharger le second condensateur cond condensateur {(Cqg7)-
dans {'entrée de commande. 50
5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que I'intersupteur 2 transistors comprend une
ce que: paire de transistors Darlington (Tsy2, T13)-

~ e premier condensateur (Cyo) comprend
une premiére borne pouvant étrereliée sélec- 55 6. Dispositif selon'une des revendications 3 4 5, ca-

tivement a la source de tension (Vp) et 4 'en- ractérisé en ce que les premier et deuxidme
trée de commande (T,5-G) de I'étage de moyens de blocage comprennent en commun
puissance et une seconde borne reliée & une une premidre diode (D49) montée entre la source



vol tage of T115 and therefore does not cause it to conduct. Thus, T115 is

advant ageously used herein as a threshold device 10 serving to overcone
t he vol tage drops thatt occur in theEr@asio®@8Btonponents of he circuit. In

addition, still because Vp - Vmis positive, a voltage substantially equal
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the sour ce- Jai)@oui ssctiveneh¥ chergel lblsomienddi ng it s teass.st ance to that of R133
and t oget hercondensatewiatiaidad’ynia soupceideitensidn sai d current. At the transition
bet ween t i nmeontipgec(Vg)an debors des remjers jntarer vaI 4. 3 Dispasitif qelon jareyendi¢ » cargeiprisé en
switches t ng[leﬁldghteqngg,e} dégharger ie premier ce que les premier et troisidme interrupteurs sont
condensateur dans une entrée de commande constitués par un méme interrupteur a transistors

(T115-G) dudit étage, et (Ty12e Tyi3) dont une entrée de commande est

~les seconds moyens de polarisation contrdlée par un signal de commande (CB;), dont

comprennent un second condensateur (C,q7) le collecteur est relié d'une part & la premidre bor-

et un second circuit de commutation (D49, 45 ne du premier condensateur (Cye) par une résis-

Dy2s: T11a, T114) pour sélectivement chargerle tance (Rjy) ot d'autre part & l'entrée de

second condensateur & I'aide de la source de commande (Tys-G) de I'étage de puissance et

tension en dehors des seconds intervalles de dont'émetteur est relié a la seconde borne du se-

temps et décharger le second condensateur cond condensateur (Cyo7).

dans I'entrée de commande. 50

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que I'interrupteur 4 transistors comprend une
ceque;: ' paire de transistors Darlington (T 452, T113)-
- le premier condensateur {Cyqs} comprend '

une premiére borne pouvant étre reliée sélec-
tivement & la source de tension (Vp) eta I'en-
trée de commande (T(,-G) de I'étage de
puissance et une seconde borne reliée a une

6. Dispositif selon{'une des revendications 345, ca-

ractérisé en ce que les premier et deuxidme
moyens de blocage comprennent en commun
une premiére dicde (D4,5) montde entre la source

* c L n ] * ;



15 order to switch transistor T5 OFF. Consequently, the LED in PH3 |ights
up and switches the phototransistor ON. The base- emtter voltage of T112
i s brought back close1do zero so thep®srdasggion pair T112447113 switches

OFF. The negative bias circuit described above is inmmediately interrupted.

20 barhas F, the | able fromthe
positive tﬁ;?g%g ,’;ﬁ?&%ﬁ‘%ﬁgb htg@ie egsf capaci 'tgg?&?:%uéméain now flow via R129
and R133 t@g,fhe gate of T115. The MX- bi poisab.sﬁme:omlae‘seﬁéauoﬁsrch«e&eﬁséen

positively biased and T5 conducts. It may be ehqRIw dsuxiafa inteipBur domplefd un
capaci t anmaspbsitif sadahdsrevenditetion; cargutgfisdtent Ors C1 0 Stransistst MOSK(T,3 ddnbil capatitdigiliersbutd
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by the pognire iacpresaidre dipde(Digi et fog peomidees30  bet vieaducters. and Vp given that

t r ansi st orbomney ges,pramier, elssesend roondengafeyrd f fowi ng to the positive termnal of
C107. Si mffrafedusly, di ode D123 prevents this capaC| tor from di scharging.
Duri ng the tra S|t|on bet ween t3 and_t4, t é‘%ﬂ' 5 returns toits |low

| evel s8 ‘bﬂ“ epd S$Pi%h3 35 in._This has {wo
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W T f1ow dalab Rglsh m oBY1EharBibas b lo@Biaub-S | | abl esfifd wahiaNd erstérZomiisila | oiee
D5 Thi s neuNds foitassd (82) dbentcd §IAbNiréiniGP AT S  t YordpRnduHER autdkum&mnbievmagmnalt
NO  hi Nkt deakiéme radyenside blocag (D44, D0 DRgS t he adyenndoapawale zorEpielljung einer Vorspan-
corrpl i cat | soat chrfwaandés patidds citingensbdisde Sigmel  SWi t Chhung diemands. Mitlet Wesitkt] \welché) cdazu
per son skideliedifférenct de paterttiel (p Um)ckate 9N such adielien, dinStife sahrérallzvaiter Paltntesvalian
10 order poitdantéai(Vp)rstia inums de Wheimetfac cycl e &= b) mis eipgydn invers@ Bighteng ovirindén
rechar ge itemedeigartierds coumpt (Fo)dekstagpgaolor i @t e bi Yerspaunulig ¢l hedufsghiagat sl dazn tbe-
interval s hedgte. t 3 "and t4. In a variant of thesysmbishk e variindery fafsich Ladypgendy
contribute 15 to recharging CLO7 Mre prec@@??‘“’ﬁ‘%’@%‘ﬁhﬂ%‘“é’ﬁ%@ﬂ@d

in seri ‘U&%’" PR IS8 ch is s P‘Wﬂ Es ted bet ween
&s Rigrositit selop! FPé' hegra ‘Wf YRRA GEtfﬁFu'é'c

t he respec"Pl %{ﬁr’ 5:]5119 t hefadugh gqka v

di schar ge 4 “@m V\/m"?e C107” %E eyl ze"? 99':':’ o

may be ob m‘t‘? gr és% ?rgg sel ected f $ °"°ﬁ) y "er% I °""

speci al cqﬁ np‘%bo whi |l e JuSruthls gl@‘regl Q%‘I By Ler

to\apply nega)edien é@ﬁpnteﬁna m'e uj)i%iaa” icularl Msée%%lam&e &imithelsel-

swi t chi ng atdur (Cl}) ePlcifiine bornd Y sorteS Wk Chi NG fhep eGBlcﬁs'ialﬁlhﬁdShUeﬁe

present 23e cosR(Ty, éﬁsﬁa&bamn Raedornd t he gataamrmrczemm%eadat uErall

act as a tde&Buréind (3} ddMbtagee phibsaiideNd dOWN t he VOl denGretéhl KoRdeAStdr M eifknt Steudiein-
T114 once the voltage Vp is no |onger avail abl egaiyer @) dibser Stifo heentiddbd tnd

D119,, and Ukpadifbeorniarecantiicaites] cdthdierisd eh addi t i on, - ddeadie’ Aitan AN E@eugiing-8ido Vor-
e. g. aboutcecwe la @uatibmé interupteur sbaprerel wif 30 R131$pamm| dizeercierl Mittek einero zimiten
suf fi ci enttfapsistordTs) dapt kentséerde commandeiest t r ansi st olorfidnbator (Gion wid ejfrnciwelidn dom-
qui ckly asrel¥edds parte dupspondivisennBos Rudve. | n pr adutiepusgssehglirgie (Diet inc BrisoT 1)

R131 is s enfe leabornes du premier condensateur umfassen, um den zweiten Kondensator mit-
{Cy0s)- tels der Spannungsquelle wihrend zweiter
45 Zeitintervalle sefektiv zu taden und den zwei-
11. Dispositif selon 'une des revendications 8 & 10, ten Kondensator in den Steuereingang zu ent-
caractérisé en ce que le troisiéme moyen de blo- laden.
cage comprend une diode (Dy,3) montée entre la
seconde borne du second condensateur (C,¢7) et 2. Leistungsschalteinrichtung nach Anspruch 1,
la sortie de courant (Eg) de I'étage de puissance. 50 dadurch gekennzeichnet,
— da der erste Kondensator {C,qg) elnen er-
12. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en sten Anschiul, welcher selektiv mit der Span-
ce que le signal de commande (CB;) commande nungsquelle (V) und mit dem Steuereingang
les premier et troisidme interrupteurs par l'inter- - (T115-Q) der Leistungsstufe verbindbar ist, so-
médiaire d'un optocoupleur (PH;) dont le photo- 55 wie einen zweiten Anschiuf besitzt, welcher
transistor est connecté d'une part, a 'entrée de mit einem StromausgangsanschiuB (Es) der
commande de linterrupteur & transistors Ty, Lelstungsstufe verbunden ist, und
Ty1g) ot d’autre part, la seconde borne du second — dafd der erste Kommutierungsschaltkrels el-
8
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function of the characteristics of the type of. MOS transistor 35 wused for
T114, to ensure that the above-nentioned tine constant is greater than the
above-nentioned tine nsterval betweemod@esichi ng OFF ande T6 swi tchi ng ON.
13 The purpose of the zener diode D121 is to protect the optocoupler PH3,

in particul %nmteﬁédnamﬁg,)aﬂmsﬂh ﬂg% peak Whiguid GiterPia S@bitel) ShoARMTb fdndin-
em tter and ¢ Ansthiusiet @ds eRlen KBrieR¥aRIOT I ANST Shd eifllérktd Biode I weideR Wbfhé N
the val ue ofvoMSeudreifigang WairbridQelidéghtide SW t Chi pgschéitdenSpanigsquélie P¢|§linidi danje- i t
i s because es tKvaddasfGenme éibte pddmittbihat | t | wellijes erSisAngctiissenidersrsten udiaivelt he
resi stance qbydR¥d /Abtrénning) der Spathyhgsdubidh, &0 asteh Komtensadres {6l Capargémdnet ist.
appl yi ng a (%) gen erbten Sasalgufcdes KemiensatorsC107. When a frequency converter
fitted with vibreod aimirgest der erstencZeitivi@rvaliehe pr e& e heistingsschalteinsichting ngohi Angprach 60N,

it is necesdWibpsieb charge the positive and negm‘!‘cveekbmﬁeld@apam tors. This

i s advant age- ousl done by initially causi ngda§ Spefrrittel auBerdem
transi sBorl® °'L‘9Q9 “WHNW"!S‘B?T espdhds t!?w?“Pﬁ'é"‘?'ﬂ'f'éﬁ‘“GQPd‘t“I(DwPﬂeHﬂﬁasof
t he phase fa hese capacitors are P¥c ander ersten Diogp (Dy4o) und

(C en e A zweiten
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e oac e g;«“gg et e e e o

woul d be to ﬁ@ﬂ&ﬁ&&ng%ﬁ‘chﬂﬁ (EZR;

bi pol ar tr angdighsy (106-6)VdbLdishgdetfeverd the fi kb (R)Wischdnddiieh Bdchpegbliditing 1) I
Al t hough t hevinabdr@st/l t Of the invention i geMost uafbierNiaRRegelidiunglsa) aigeordsetist or
cont\r/ol | i Ng -tdaf et fwielté KorriMitievungsecheitkies a f | Oat Hadyrch gékentizeictinet, i t coul d

nat ural | y besimas awéiteal (1,Q) unti reinas tetle (Tis) ef er enc dad desSpannmgsqaiie () ander Tibfpegdilaic

i nvent i on i sSchakted, ursjaivbile dencdrstawAnychiud déeshe | nver tusg (32)migdspblosser istimdsigR dierersten und
converters, zwaitencKandensators vombStroigesgangf DC-  302zweil@ mwmwamwmwm
general ly orflee Aetugsetfe | ehautreiveen wndpdater 26 r ans pel degVorzejcheps dey Rofentialdiffanenz(V,-V,
frequency We#nﬁwhb&dwwnﬁegﬂfomn%@m al tenweqé’PEEWWHW?ﬁﬁ%"@‘ﬂ@'
ri sk of bei rihes %@M“%&W‘Wm% a negat FW@SF#W"%W?W’Wﬂ%e

I n addition, saPﬁé“ vg?‘%qamdmﬂm b? or the t %?B?@!%"gﬁf%?mﬁeém

protected irf ""°" zwalty SIStO tyea
fromthe con g& + _s &nn c %"'ﬁtz?éa cﬁﬁ'ﬁé‘g

the gate of g'u n‘ Qudey _be rg nggg,.m“)
14 CLAI VB 1/g uem@ﬁmnmntz@b. Anchfu dbd (1115, & nsuss? sngtea&enl.g%&s

bi pelar tr angjsfidnWondnliidrs WERGHA derl2eitéh'd 2 CONYiafin doibrkdits bor dah PaIEH

the control Zidhtedvhile VoRCStkitaldgarly ibiﬁtmh-l as rreangesidagm'ﬁ Schaliet m,;)gmémna. hhas
to said stagpaduring first time intervals (t3Bswonietg BT, D) AR a6H efetfi
appl ying reverse bias to said stage during semﬁéwuaﬂa&wbmmahﬁtd&@w)tv&)
sai d r ever i»etungsachaitehiritigunigmbchP@igmluch@, prevent Cbaidege istomd nakh Eironausjangdahschiul
tra@i St or dadimet gekertzaichnetubj ect ed t 0 a rever se (F@iS) afjalemt StomeusgangsansdhtuB (€s) 10

charact er i ¢ga8dlis enstenmt dritten Schalter durch einen 40 der Leistungsstufe verbunden Ist.
gleichen Transistorschalter (T4, Ti13) gebildet
werden, bei dem ein Steuvereingang durch ein 10. Leistungsschalteinrichtung nach Anspruch 9,
Steuersignal (CBjg) gesteuert wird, der Kollektor dadurch gekennzeichnet,
einerseits mit dem ersten Anschluf des ersten daR der vierte Schalter einen Transistor (Tys,)
Kondensators (Cjos) {ber einen Widerstand 45 aufweist, dessen Steuereingang mit dem Aus-
{Rq29) und andererseits mit dem Steuereingang gang einer Teilerbriicke (Ryzs, Rysg) verbunden
(T415-G) der Leistungsstufe verbunden ist und der ist, welche zwischen den Anschliissen des ersten
Emitter an den zweiten AnschiuR des zweiten Kondensators (Cqqe) angeschlossen ist.

Kondensators (C4o;) angeschlossen ist.
50 11. Leistungsschalteinrichtung nach einem der An-

§. Leistungsschalteinrichtung nach Anspruch 4, da- spriiche 8 bis 10,
durch gekennzeichnet, dadurch gekennzeichnet, daR die dritten Sperr-
daB der Transistorschalter ein Darlington-Transi- mittel eine Diode (D429) umfassen, welche zwi-
stor-Paar (T4, T1y3) aufweist. schen dem 2zweiten Anschiu@ des zweiten
_ 55 Kondensators (Cqq7) und dem Stromausgang (Es)
6. Leistungsschalteinrichtung nach einem der An- der Leistungsstufe angeschiossen ist.
spriiche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, 12. Leistungsschalteinrichtung nach Anspruch 4,
9
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the first bias neans conprise a first capacitor (Cl08) and a first
swtching circuit (D120, T113) for selectively charging the first capacitor
by neans of a DC voltage source (VpEerousrcsssaithe first tirme intervals, and
for discharging the first capacitor into a control i-nput (T115-G of said

stage;  andgdgfieh GKeRREIcHRbE3an R BRuGOFRI | S€ a_SeCRDEhobrARAcP [C 105 hayd firstidimP
second swi {caL)idibCerdtdn untd uﬁmP&l%uer@Se?%meJ 113,  daldebiid &tbei Gtivety Sdniect= &/ th vag
t he secondogtadggiéri(eH,) Sbsm ddisen\HRbbRHS- SUPP| tagdsbufce () hritFto HRGOMGHE bitpie terfinal
i nterval s, steiafherdssits ﬁfam@hmgam@acond C@EBPGT the Powek §tigd, dnll @ s€uoid trdiinal capit .
2/ A ci rcumwwmﬁm,gmehamkanabar act eble afbding conhévmtl selbdivlyfth ths turrent out-
capaci t or #wshelB Andenlan dled izwelten tahduinsaidrs 25  Sput eeorhinal RSy argldathe contadd Input (T115-G)pof
vol t age so(ig)angeditiossamdstt 0 t he control i nputhe pdwer 8agg)andf t he power st age,
and a second term nal connected to the current thesqsendswitching eirguit comprisessiocantie
power stt§gkeistmpsschafteinrichtunginachnsrrisghi9g ci r cui enddiiidgwitobesdT114.T113) servog reeprctisely,
(T113) f or dadygh gekeprgeichnet, daddet zwelte $ahala| 181 While the secqnd capseltr P@Pafs%m isﬂeﬂns
control in "%qu “!“ Tohufwalpt, "P3§°'bharg| ﬁ f"‘%??fﬂ"""zi"?'??%?"dﬁ?

(D120) for z‘\m ekt elgmine (V] p a “m‘“Phe

capaci t or R%l’E‘ T“E %T"H%" Y:;P%’t:"‘l i rre i ﬂ ” ““38‘”3’? ﬁt’
d ns a
L ERER i a,a,.mm.g%&ﬁm

con ted e VoIt age source (Vp) andt th

(E5) of the power stage, and a second termga“ @.g,gcg.mg

sel ecti V@hitet © the S current output term na},o,ﬁég)mrgagbu(pg_ the control 1 nput
(T115-G of the power stage; and the secgnd s\ AeRuitdbcdiding Hhim@DdNaiabter2ed in
secomd and4fApower switéning kRt (This] #5) inkibding S er Vinaghd st RN\ s@itdhes arbibonstinitddedy the
second Cdlfeast bkeDipoiabranblstorpowét stafe)T5)iafida at i Ngsdntearahsistar bwitch (T1i2) I 13phavingi@ cahBol
second Coameotéideaitforfsaio Sagethe Cantrél eirelit ieiidout  Of inplt@ndeothve contdl af paconteoheigrbl(CBS), with

i sol at i rigg firktdlas mewns dor Beplying faward biag th eald e C 0 n ditoxalEripr ieing cdnnested fitstly tethefirstédrminal
| nput  of stagadufing ficstfime intervales(3), @ndisecond bledii 128 b bidleadiret gapaeitor(G1q8DAA @resimor(B129) and
ser vi ng megplotapplyiag eversh hidsiqsaldstage duriond t i meecoadiylp the| canirof ipput (Tétﬁ"é)tqfﬂgm
first tesenndinteryls (Zhi). s8d reversechies belapinci t or PIEGANARA N in prritiey betagoon theor

i sol at i rigntedie prevantgharae accuwiating thet“'ﬁ@'sseconds??a 'BY“P‘PG?WP%’%‘Q‘{; I;

out put . taf/w'-)!e 'Uﬁ"&fa?‘fd faeem"ﬁ'@ae Grogirylt m 3 ng tp cieim & g&“ 264 0,
and thi rf 'COI‘lStIt ed b ﬁ'ﬂq comprises PRI FET 2
T113) ha(\el nd ? é,' cont? b oy 4 é)ar-
withits %s ;stly ft,&e‘ b &hdYe

firey coge m, o (Ru2ofs e&eﬁdfah.aqbfﬁe s

| nput ( .n vwsthbaeaaenqm dgop;caﬁmegs weo
to the %maﬁm &ma t hEe2&ona CaRAfbrriials I?e\an cofid dabact (G108,
accordi ng t Qnédesd ng&qdw t hat chévg. transi stor switch conprises

a Darli ngtcma(ctmamad ssaanmﬁhmﬂm&oﬂ'glm) 30 %A cifuiadcerting to 2808, Cliafagteiizad ANy
onei of COEB/T1HT110) & seledtvalyhdrgitig tiedednd t hat tiabihe fitst @kl secood Becking cheipis alsk icovg;
meaﬁ/ C Ocapaditardromithevoltag@ supply Huitsidattheciecmtie (91 4 Piisecespentictsechnibetdiivind diode (812000 119)g e
sour ce ('t intervals, mhdfordissimegirigithessedond saipad-er M naprnecidd between the first diode (D149) and the first

itor into the control input. terminals of the first and second capacitors (C108,
2/ A circuit according fo claim 1, characterized in C107).
that: 8/ A circuit according to claim 6 or 7, in which the
the first capacitor (C108) has a first terminal 45  power stage (T115, T5) s & high rail stage of an inver-
selectively connectable to the voltage source (Vp) ter (20), connected in series with a low rail stage (T6)
and to the control Input {T115-G) of the power stage, between a high raill conductor (31) and a low rall con-
and a second terminal connected to the current out- ductor (32), the circuit being characterized in that the
put terminal (R5) of the power stage; and voitage source (Vp) is referenced on low rail conduc-
the first switching clrcuit comprising a first 50  tor (32) and in that the first and second blocking
switch (T113) for isclating the first terminal of the first means (D149, D120, D119) are controlled by changes
capacitor from the control input while the capacitor is in the sign of the potential difference (Vp - Vm) be-
charging, and a first blocking means (D120) for isolat- tween the input poaint (Vp) of the voitage source and
ing the voitage source (Vp) from the first terminal of the current output terminal (E5) of the high rail stage.
the capacitor at least during the first time intervals 55 9/ A circult sccording to claim 8, characterized in
®3). . that the second switch comprises a transistor (T114)
3/ A circuit according to claim 2, characterized in having a contro! input (G) associated with a fourth
that switch (T111) itself controlled by the change in poten-
10 '
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35 first and second capacitors (Cl08, C107). 7/ A circuit according to
claim6, characterized in that the * C L M S * 16 first and
second bl ocki ng neans1@al so conpri scEpesmBIBB¥e second and2@ hird di odes
(D120, DI 19) connected between the first diode (D149) and the first

t er m nalyg, vith abitRnfinpubtbrmiRfnatéf @Ad-HdRaci tors (Cl08, Cl07). 5 8/ A circuit
accordi n@&mmaew{e,gmmmhmcahe power stage (T115, T5) is a high
rail st agoOfC16M ahd) WRK b &urrént Gtput@ammaict ed in series with a low rail stage
(T6) beirmes) therédf Béing candectsdddhisci@ent udl) and a | ow rail conductor (32), the
Ci rcui t pitdermineli(Ef) ofthepowetstagezed i n t hat & he vol tage source (Vp) is

r ef er enceditdhcirciimciondjugitodidim & oedagtetizedin( 32) and in that the first and second
bl ocki ndhatrthe feurtit Bitety conpriges a tRmsigyr (1Y control | ed by changes in the sign of
t he pot ahesegontraliinpptiecopnocted tothe outptgfadiet ween t he i nput point (Vp) of the

vol t age ldephridea{R128R 13Rkconmmct Rtegkt put termnal (E5) of the high rail
st age. Qﬂsﬂf%fkﬁmdﬁb@éﬁ’% ng to cI al m 8° charactrized in that the second
switch co @S“W'%‘gla@t aV| ng a control input (G associated
with a f ‘l“!g‘g; P' controlled by the changes in

pot ent i gf’m':e'(ﬁ'm of G 7f|°'nal t hereof (T114-D) being connected
to the “Capggitor (Cl07) and with a current
out put ter Eb%ii o lang connect ed to the current output

t er M-Nalyqt ﬂcg@%§ 0/ Acircuit according to claim9,

char act gmgg,,“}, B@Jumgané)Qmsgelghamah.ch conprises a transistor (TIIl) whose
control gisPidlconndctédmMayas B chrivoil ikt sfukeout of a divider bridge (R125, R132)
connect @ensiior @witch [(TA2,t AN S)iaRdbscomtfly ol fi26 St capaci t or (ClO8) 30 11/ A
Circuft sasndethingoftie sattyid eapacitod(ced7pi ns 8 to 10, characterized in that the
t hi rd bl octw Adrcutacadingaaqiain 8,eharactirizeddn ( D123) connected between the second
t er m nalthapthe sévendmitchrmdmprisesian MOS rgn@8t07) and t he current output (E5) of the
power st(EYé).whgs gate/sourcedapasitance tagetherwitng to cl aim 4, characterized in that
t he contaresistanpefR &31)9@&9}3*’@@?('%'@“%@@ fi?fst and third switches via 17 an
opt ocoup‘P@T‘“‘eP e ppnstont whishfixes thafime duror i s connected firstly to the control
i nput ofin i MOP ensistoslieendyptiyer 112, T113) and secondly to the second
term nal of the second capacitor (Cl07). 5 13/ Acircuit according to claim
9, characterized in that the second switch conprises an MOS transi stor
(T114) whose gate- source capacitance to"&et her with a resistance (R131)
connected in series with its gate determ nes a tine constant which fixes
the tinme during which said MOS transistor is conductive. 10
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